Joasll Jaid A gall g Cpliyl (A sall S el A gl g 4 gl Ay gl ailiadl) o St il
4 guda 9 ASIY) Ccilipadail) (A daladin 3 gadl) ABUa L

S. Saber, S. El-Sayed, and Adel M. El Sayed" Influence of Eu® on the
structural, optical and electrical properties of PEO-PVA: dual bandgap
materials for optoelectronic applications' J Mater Sci: Mater Electron (2023)
34:406

Eall Gadls

Sad) o ool Laliia Lags 3 jalil) a1 pualind) o Aailll) 4 yradd sl Aliall il g jiSIY) pias
& (PEO/PVA) EUB* jsdaad i | il 55 Alia gall 3 3g2Y1 g A gual) 4 5 <Y1 3 36aY) e
fe bl g Al cuS 3l 5 Ay pgaal) Al o EuB Al Al ey | Jolaall cua gk
Jalaill g XRD disadd) Al 3 g ddandl g alil) JS& Al 33 all g g Jall 43l ) Cile ganall

. FE-SEM g _gaal) 0aadlls FTIR (Askll

Tauc,s A&k caudgly Eudt Ao g Lgad aSatl) (S Ay puaal) 3080 5 oLl ol ¢ 229 B g
(4-4.8eV) 4adi yal) ) sic 5 (2-2.8ev) ddadiial) dBlall (gUai 8 < gadl) 40l cilinll
CEUBt 385800 g s el Juasill g S Jalaa Gaead ) AdLYL

< gk 5 (30-100) 31ua <l jag (0-10V) g (ki (b ULl g agadl 3 aal) clpiaial) dusd )3 o
BWt% Eud dladl g 481 Aiall (5dc) dn gl dalua gil) dad CilS g pag) e & gla ciliaal)
s Ae (1.73%106 S/cm -3.3610°° S/cm)$ (1.16*10° S/cm -2.0510 S/cm)

) il g Jaa gill Al Gunadl g8 (S0 g Eiladl O (o S Jlanall g L) ABUS oy ABMal) CubliES
53 Al gall B jga¥) 5 A gudall g A gAY clilail) 2nd ulda (PEO/PVA) EUP &



